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Chave otica interruptiva
Sem abas de fixagao

Destaques:

- Alta sensibilidade e alto ganho;

- Tecnologia AlGaAs/GaAs - fototransistor Si;

- Excelente performance e veloc. chaveamento;

- Adequado para montagem através de furos - PTH;
- Suporta fixacdo por processo solda a onda;

- Nao contém produtos nocivos ao meio ambiente.
- Atende a normativa RoHS.

AplicagGes tipicas:

- Detectores de posicdo/fim de curso;
- Detectores de presenga;

- Detector de fumacga;

- Sistema de seguranga infravermelho;
- Outros periféricos.

infravermelha
- C860NP

Imagem ilustrativa

Dispositivo que consiste de um diodo
emissor infravermelho frontalmente
posicionado contra um fototransistor (NPN)
de silicio, espectralmente compativeis,
encapsulados em um  suporte de
termoplastico resistente a temperatura.
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- Todas as dimensées em milimetros.
- Tolerdncias néo especificadas: + 0,20mm.
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Caracteristicas Gerais

Cadigo Cadigo Encapsulamento Tecnologia
Fabrica Produto P do chip
710.002 C860NP Termoplastico AlGaAs/GaAs - Si
Caracteristicas Maximas Absolutas — Tams: 25 °C
Simbolo Valor Unidade
Poténcia dissipada Pd 100 mw
Emissor Tensdo reversa Vr 5 V
Corrente Direta If 60 mA
Corrente direta de pico (100us:10ms) Ifp 250 mA
Poténcia dissipada coletor-emissor Pc 100 mwW
Sensor Corrente de coletor Ic 60 mA
Tensdo C-E Vceo 30 \Y
Tensdo E-C Veco 6,0 \Y
Temperatura de operacgao Topr -20a +75 oC
Temperatura de armazenagem Tstg -25 a +85 oC
Temperatura de solda (t< 3s) Tsld 260 oC
Caracteristicas de Operacdo - Tams: 25 °C
Parametro simbolo condicdo Min | Tip | Max | Unid.
Tensao direta Vf If= 50mA - 1,3]1,6 \Y;
\_,_{ Emissor | Corrente reversa Ir Vr= 5V - - 10 uA
3 Comprimento de onda - efetivo - 1940 | - nm
n| Corrente de “escuro” Id Vce= 10V - - |01 ] uA
i‘“‘ S Pico de sensibilidade 930 950 | nm
ensor —
< Tens&o de saturagdo C-E Vce(sat) IICf; g’(;srr:: - - 104 \%
z Corrente de “claro” L I\f/zeZ—OEn\,/D\ 03| - - | mA
Vce= 5V
D .! CTR If= 20mA 20 - - %
F If= 20mA
E : Tempo de resposta Tr—-TF Vce= 5V - 20 - us
Ué RI= 1 KOhm
‘ ) Nota importante:
%1 Switching Time Measurement Circuit
-v Os niveis de ganho das‘chaves, da forma que ~sE\o freai o
entregues, atendem a maioria das aplicagOes.
Entretanto para aplicacbes mais criticas onde é
necessario maior uniformidade entre 0s Output
componentes, é sugerido contatar nosso
departamento comercial para solicitacdo da
classificagdo das chaves.
Qutput
tr : Rise Time
tf : Fall Time
Tipo de fornecimento A granel
Tipo de Embalagem Saco polietileno (comum)
Quantidade padrao por embalagem 200 unidades

Nota: caracteristicas susceptiveis a mudanga sem aviso prévio.
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